








































专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US8680766 公开(公告)日 2014-03-25

申请号 US12/264942 申请日 2008-11-05

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立显示器

申请(专利权)人(译) 日立显示器有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 MATSUZAKI EIJI
ISHII YOSHINORI
KASE SATORU

发明人 MATSUZAKI, EIJI
ISHII, YOSHINORI
KASE, SATORU

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/56 C23C16/00 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5237 H01L2251/5315 H01L51/5256 H01L51/524

审查员(译) 帕特尔NIMESHKUMAR

优先权 2007288956 2007-11-06 JP

其他公开文献 US20090115325A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机EL元件部分（1000）形成在形成在电路板（101）上的电路形成部
分（102）上。有机EL元件部分（1000）覆盖有包括SiNxOy膜的保护层
（113）。 SiNxOy膜具有红外吸收特性，包括：在低于1,000cm -1的能
量下出现的Si-O-Si伸缩振动吸收峰;在870cm -1附近出现的Si-N伸缩振动
吸收峰的吸收强度为Si-O-Si伸缩振动吸收峰的吸收强度的0.75倍以上。
吸收峰强度在2,000至4,000cm -1的范围内，是Si-N伸缩振动吸收峰的吸
收强度的5％或更小。因此，可以获得具有优异的防潮性的保护膜，并且
可以改善有机EL显示装置的寿命特性。
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